
Лекция 3. Интегральные 
микросхемы (ИМС)



Интегральные микросхемы (ИМС)
► Микроэлектроника основана на применении интегральных микросхем,  в которых элементы 

неразрывно связаны между собой и представляют собой единое целое 

► В кристалле полупроводника (чаще всего используют кремний)создаются p-n  переходы, 
образующие как активные так и пассивные элементы электрической схемы. Элементы 
схемы связаны между собой с помощью тонких металлических перемычек. Такой кристалл 
называют чипом.

Малые ИМС (МИС) – до 10 элементов

Средние ИМС (СИС) –от 10 до 100

Больше ИМС (БИС) – от 100 до 1 000 0000

Сверхбольшие ИМС (СБИС)  - от 1 000 000 и более

Аналоговые

Цифровые










